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Abstract (en)
A current source (25) connected between the supply voltage (27) and the drain of a reference MOS transistor (24) imposes a reference current I(ref)
on the transistor drain. The drain and grid of the transistor are maintained at the same voltage by a short circuit (CC). A comparator (21) fed from
the supply voltage (V+) (27) compares the drain voltage of the transistor (24) with a reference voltage V(tnref) and the difference is fed to a voltage
controlled oscillator (22). The oscillator output supplies a multiplier (23) which feeds back to the container thus controlling the threshold voltages of
all the transistors in the container.

Abstract (fr)
Le circuit de commande comporte un transistor MOS de référence (24) auquel sont imposées des caractéristiques de fonctionnement
prédéterminées. Des moyens (21, 22, 23) sont prévus pour comparer une caractéristique de fonctionnnement du transistor (24) a une valeur
de référence (Vinref) afin de produire une tension de commande. Cette tension, aprés adaptation, est appliquée au transistor (24) afin d'en fixer
la tension de seuil (Vth), de fagon a maintenir les caractéristiques de fonctionnement du transistor (24). Cette méme tension de seuil est alors
imposées a tous les transistors du circuit logique auquel le circuit de commande est associé. Ce circuit de commande permet notamment de réduire
la consommation dudit circuit logique. <IMAGE>
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